VK 621.746
Hcnoab30BaHne MeTO4a TEPMUYECKOT0 AHAJIU3A VISl ONPeleJIeHHs COJePKaHus KPeMHUS
B ciiiaBe cuctembl Al-Si B HpokoM Anana3zoHe KOHIEHTPAIIMN KPeMHUS

Crynentsl rp. 104118 Pozenbepr E.B., 104128 Camycesuy /I.B.
Hayunsliii pykoBoautens — Apadeit A.B.

benopycckuii HaMOHAIBHBIM TEXHUYECKUM YHUBEPCUTET

r. MuHCk

Juarpamme coctosiiust cucteMbl Al-Si ocBsIeHO 0O0MBIIOE KOJTMYECTBO HCCIICTOBAHHIA.
Ora cucTeMa OTHOCHUTCS K TNPOCTOMY 3BTEKTHYECKOMY THILYy C HEOOJBIION pPacTBOPUMOCTHIO
KOMIIOHEHTOB JIpyr B Jpyre B TBEpAOM cocTossHMH. lIpenctaBieHHas Ha pucyHke 1
auarpamMma coctosiHusi cucteMbl Al-Si monydeHa Ha OCHOBaHUH Psji HAYYHBIX Pa0OT, PEe3ysIbTaThl
KOTOPBIX C JIOCTaTOYHO OOJIBIION BEPOATHOCTHIO COTJIACYIOTCSI OPYT C JIPYrOM, OCOOCHHO ISt
CILJIaBOB JIOBTEKTHYECKOM oOnacTu [1, 2].

MaxkcumaiibHasi pacTBOPUMOCTh SiB TBepIOM amoMmuHuu coctaBisier 1,5+0,1 % (ar.) mpum
Temreparype 3BTeKTHKH 577 °C. PacTBOpUMOCTh aJIFOMUHHSI B KDEMHHUU HOCHT PETPOTPAIHBINA XapakTep,
MakcumanbHoe ee 3HaueHue cocranisier 0,016+0,003 % (ar.) mpu Temmneparype 1190 °C. DprekTudeckas
TOYKA PacCloNioKEeHa IpU CcolepKaHUKM KpeMHuss B komuuectBe 12,2+0,1 % (ar.)[1, 2]. Omnako
HEOOXOIMMO OTMETHUTh, YTO TI0 HEKOTOPHIM JIMTEPATYPHBIM UCTOYHHUKAM COCTAB 3BTEKTUYECKON TOUYKH
koneduercs ot 11,7 no 14,5 % (macc.) kpemuus. Hanbosee BeposiTHOE 3HaU€HHE COCTaBa 3BTEKTUUECKOM
touku — 12,5 % (macc.) Si [3].
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Pucynox 1 — lnarpamma coctosiaust cucremsl Al-Si

Tepmunueckuii ananus (TA) MUPOKO UCIIOJIB3YETCS B MUPOBOM MPAKTUKE B KAYECTBE METO/A
MOJIyYEHHUsl JTaHHBIX O CBOMCTBaxX JIMTEWHBIX CIUIaBOB. MeETOJ TEPMHUYECKOrO aHalu3a SBISIETCS
BBICOKOUYBCTBUTEIBHBIM METOJIOM H3MEPEHHUS TEIUIOPU3NYECKUX XapaKTEPUCTUK M  IIHPOKO
UCIIONIb3YETCSl ISl DKCIPECCHOTO0 KOHTPOJS KadyecTBa JMTEWHBIX cIutaBoB. C  MOSBICHHEM
MHUKPOIPOIIECCOPHBIX CPEACTB cOOopa U 0OpabOTKM JAaHHBIX MOSBUIACH BO3MOXKHOCTH C BBICOKOH
TOYHOCTBIO MeTo/1oM TA monyyaTh HH(OPMALIKIO O CIIIaBe, 3alMChIBaTh U aHAJIM3UPOBATh KPUBBIE
OXJIAXKJICHUS B pEXHUME pearabHOro BpemeHu. Meroa TA mIMPOKO HCMONB3YIOT AJS ONpPENEICHUs
TEeMIIepaTyp Havajla ¥ KOHIIa KPUCTAJTM3alliy CIUIaBa MPHU KpUCTATM3allUK TPOOBI pacijiaBa.

MareMaTHuecKkue MOJENU JUIS OLEHKH COJACpXKaHHUA KPEMHHUS B CWIYMHHaxX C
UCIOJIb30BAaHUEM B KAauyecTBE BXOJHBIX IapaMETpPOB MOJEIHU  TeMIepaTyphbl Hayasa
KPUCTAUIM3allMM  CIUIaBa, HMMEIOT OTPaHUYCHHUS, CBS3aHHBIC C TOYKOW 3BTEKTUYECKOTO
npeBpauieHus. B Tom cinyuae, eciu B mpoiiecce MIaBKU KOHLEHTPALMsl OCHOBHOTO JIETMPYIOIIETO
aJIeMeHTa (KpeMHHS) OKaXercss Oousblie (A7 JO3BTEKTHYECKHX CIUIAaBOB) WJIM MEHbIIE (IS
3a9BTEKTHUYECKUX CIUIaBOB), YE€M OHBTEKTHYECKas, pe3yJbTaT OLEHKH COCTaBa CIlJIaBa MOXET
OKa3aTbCs HEBEPHBIM. DTO CBA3aHO C TEM, YTO OJIHO U TO K€ 3HAYCHHUE TEMIIEPaTyphl JIUKBUIYC B
unHTepBane temmeparyp 577 — 660 °C MOXeT COOTBETCTBOBAThH KaK JOJBTEKTUUECKOMY, TaK U
3a9BTEKTHYECKOMY CIUIaBy (Hampumep, s criaBoB Al — 1,8% Si u Al — 18% Si temneparypa
JAMKBUAYC cocTaBseT okoso 650 °C). Pemenue ykazanHo#i MpoOIeMbl MOKET OBITH PEATU30BAHO C
UCTOJb30BAaHUEM MOJETeH KiacCu(UKaluu, MOCTPOCHHBIX C MPHUBICYEHHUEM JBYX U Oosee
MH(OPMATHUBHBIX TPU3HAKOB — MTAPAMETPOB KPUBOW OXJIaKICHUS.
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